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FSC410110 TOPICOS ESPECIAIS EM FiSICA E: Tépicos em Fisica de Dispositivos 2 0 O Ativo
Semicondutores
Teoria de bandas para semicondutores. Concentracédo de portadores em equilibrio
térmico. Propriedades de transporte em semicondutores. Equagdes basicas do
eletromagnetismo em semicondutores. Jungbes p-n abruptas. Contato
metal-semicondutor.
Programa de disciplina:
1. Revis&o de teoria de bandas para semicondutores
2. Concentracao de portadores em equilibrio térmico:
- Concentragéo de portadores
- Nivel de Fermi em semicondutores
- Dopagem de semicondutores: niveis doadores e aceitadores.
3. Propriedades de transporte em semicondutores:
- Mobilidade e velocidade de deriva
- Resistividade
- Geragéao e recombinacgéo de portadores
- Difuséo de portadores
- Emisséo termibnica
- Tunelamento
- Efeito de carga espacial
4. Equagdes basicas:
- Equagdes eletrostaticas
- Equagdes de densidade de corrente
- Equagdes de continuidade
- Exemplos: decaimento de portadores em excesso com o tempo e com a
distancia, recombinagao superficial
5. Jungdes p-n abruptas:
- Regiao de deplecao: potencial de built-in, largura da regido de deplegéo,
capacitancia da regido de deplegéo: modelo de Mott-Schottky
- Caracteristica I-V (corrente-tens&o): modelo de Schockley, capacitancia difusiva
6. Contato metal-semicondutor:
- Formagéo de barreiras, regido de deplegao, estados interfaciais, rebaixamento
de barreira por efeito imagem
- Contato 6hmico
- Injecao de portadores: emissdo termibnica, difusdo, tunelamento
- Medidas de Corrente-Tensé&o e de Capacitancia-Tensao
- Contato metal-semicondutor polimérico: conceitos basicos em semicondutores
poliméricos, injecao de portadores, transporte de corrente, medidas de
corrente-tensao e de capacitancia-tensao
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